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摘要(译)

本发明提供了一种具有双频率的单阵元IVUS换能器，包括低频压电结
构、背衬结构、柔性电路板、填缝结构和两个子阵元，所述低频压电结
构和背衬结构依次层叠于所述柔性电路板的一侧表面，所述子阵元和填
缝结构设于所述柔性电路板的另一侧表面，且所述填缝结构间隔于两个
所述子阵元之间，每个所述子阵元均包括层叠于所述柔性电路板另一侧
表面的高频压电结构和匹配层。实际使用时，如要检测血管内壁病变，
可以使用高频率(40MHz)的换能器；如要通过造影技术检测微小血管的
病变，可以使用低频率(10MHz)的换能器，发射超声波，利用高频率
(40MHz)的换能器接收高次谐波，并成像。
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